2024年硕士研究生入学考试自命题科目
考试大纲
	考试阶段：复试
	科目满分值：100

	考试科目：财政学
	科目代码：

	考试方式：闭卷笔试
	考试时长：180分钟


1、 科目的总体要求
《财政学》是我校金融专硕（025100）硕士研究生入学考试复试阶段的同等学历考生的加试科目。考试的目的是了解考生对财政学的基本概念、基本理论和基本方法的掌握程度，测试考生运用专业知识解决实际问题的能力和素养。具体要求是理解财政的运行过程和各财政范畴之间的逻辑关系，掌握财政学基本理论、国家预算、财政支出、财政收入（含税收）、财政宏观管理的财政问题，以及灵活运用财政学的思想、原理和方法分析财政政策和社会现象。
2、 考核内容与考核要求
《财政学》的考核内容主要有四个部分：财政的基本理论、财政支出理论、财政收入理论及财政宏观管理理论。
1. 财政的基本理论
理解财政学的基础理论，包括财政学的研究对象（财政的本义/财政学研究对象的重新思考/财政运行的主要特征）与财政职能（优化资源配置职能/维护市场统一职能/促进社会公平职能/实现国家长治久安职能）；掌握财政学的基本理论，包括政府与市场的关系（财政学的核心问题），公共物品和公共需要；了解我国财政的法治化和民主化。
2. 财政支出理论
了解国家预算和预算管理的原则、理论和方法，理解公共物品的提供（纯公共物品的提供方式/准公共物品的提供方式/关于公共物品私人提供问题的研究和实践）和定价（公共物品定价的定义/公共定价的一般方法/自然垄断行业的公共定价）。了解预算绩效、财政支出规模和支出结构，理解经常性支出（行政、国防、教育、科学技术和医疗卫生）、投资性支出（一般分析和在乡村振兴战略中的职能和作用）、转移性支出（社会保险、财政扶贫、财政补贴）。
3. 财政收入理论
理解财政收入的规模和结构，了解影响财政收入规模的因素以及我国当前的财政政策。了解我国公共财政收入的构成，掌握非税收入和税收收入，并对税收的基本属性、基本原理、性质、分类有基本的认识，掌握税收的公平与效率、税负的转嫁与归宿（税负转嫁与归宿概述/税负转嫁与归宿的一般规律/我国的税负转嫁）、税收的经济效应（税收的收入效应/税收的替代效应），理解我国的现行税制（商品税、所得税、资源税、财产税）。
4. 财政宏观管理理论
了解预算收支管理体制（中央与地方财政关系）、我国的财政政策（财政平衡和财政赤字），理解财政管理的工具（国债）和开放经济下的我国财政制度。
三、题型结构
考试包含三种题型：名词解释题、简答题、论述题。
四、参考书目
《财政学》第十版 陈共主编 中国人民大学出版社 2020年4月。
《公共财政概论》第一版 樊丽明编 高等教育出版社 2023年2月。
5、 其它要求
具体考试时间以学院复试安排为准。
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一、科目的总体要求

《微电子技术基础》主要由半导体器件物理和集成电路工艺两部分内容构成，本科目主要考察学生对《微电子技术基础》基本概念、基本方法、基本理论的掌握，要求能解释、分析并解决相关问题。

二、考核内容与考核要求

1、半导体能带基础及导电性

（1）能带的形成（了解）；

（2）半导体中的载流子（掌握）；

（3）三维无限晶体的能带（理解）；

（4）平衡载流子浓度（掌握）；

（5）载流子的漂移、迁移率（理解）。

2、PN结

（1）平衡PN结能带及参数（掌握）

（2）正偏、反偏PN结（理解）

3、双极型晶体管

（1）晶体管工作原理（理解）；

（2）双极型晶体管静态特性（理解）；

4、MOSFET器件

（1）理想MOS结构（理解）

（2）MOSFET基础（理解）

5、硅片工艺

（1）多晶硅制备（了解）；

（2）单晶硅的特性（了解）；

（3）单晶硅生长原理及直拉法，晶体掺杂：（掌握）；

（4）切片工艺（了解）。

6、薄膜淀积

（1）化学气相淀积原理（理解）；

（2）化学气相淀积工艺方法：常压，低压和等离子体增强化学气相淀积（了解）；

（3）真空蒸镀工艺原理及蒸镀工艺（掌握）；

（4）溅射工艺原理及直流，射频和磁控溅射工艺（掌握）。

7、光刻与刻蚀

（1）基本光刻工艺流程（掌握）；

（2）光刻基本原理（理解）；

（3）光刻胶（了解）；

（4）湿法刻蚀与干法刻蚀（理解）。

8、氧化与掺杂

（1）硅的热氧化工艺与机理（掌握）；

（2）硅的Deal-Grove热氧化模型（了解）；

（3）热氧化生长速率与影响因素（理解）；

（4）扩散机制与扩散工艺条件及方法（理解）；

（5）离子注入原理与工艺流程（掌握）。

三、题型结构

考试包含多种题型：判断、名词解释、简答题、计算题。

四、参考书目

1、 《半导体器件物理与工艺》　第3版　施敏主编　苏州大学出版社　2014年。

2、 集成电路制造技术——原理与工艺（第二版） 王蔚，田丽，任明远，电子工业出版社，2016

五、其他要求

1、具体考试时间以学院复试安排为准。

2、考生可携带不具编程、可存储功能的普通计算器。
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